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•�'(��6�：2.4 MHz

•��8O����!;/C

•�9:��	��P：5 A

•��%	��P：6.5 A (05�#)

•�2.5 V � 5.5 V ���	�;Q

•��
	
���	�：
♦�00/01/03/05/08/18 �#：0.6-1.23 V (10 mV �@)
♦�04/042/09 �#：0.603-1.411 V (12.826 mV �@)
♦�23 �#：0.60-1.3875 V (12.5 mV �@)
♦�24 �#：0.603-1.420 V (12.967 mV �@)
♦�13 �#：0.8-1.43 V (10 mV �@)

•�	
�	�<F�?�
•���=���3.4 Mbps �I2CR-��

•��
%�����PFM <�

•�PFM <���&;	�：60 �A (:#�)

•�S�>TD
•���U�?((UVLO)

•�V�I8
��W

•�20L@，XY8AZ[B(WLCSP)

See detailed ordering and shipping information on page 2
of this data sheet.

NOTE: Some of the devices on this data sheet have been
DISCONTINUED. Please refer to the table on page 2.

ORDERING INFORMATION

WLCSP20
CASE 567QK, 567SH, 567SK

MARKING DIAGRAM

Line 1:
12 = Device Marking Code 

(See Ordering Information for specific 
device code)

KK = Lot Run Code

Line 2:
XY = Date Code
Z = Assembly Plant Code

Line 3: onsemi internal use only

12KK

XYZ

XX−YY CC

�


• C�、\]8DSP^C�-Arm®、
Krait�、OMAP�、NovaThor�、

ARMADA
• DEFD�
• _`	G、Ha、�8ID	G

• b�cd
• efJg
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� 1. ���


FAN53555 SW

COUT

L1

PVIN

GND

CIN

VOUT

CIN1

AGND

Core
Processor

(System Load)

GND

VDD

VSEL

SCL

SDA

EN

� 1. ����

���	 Top Mark


����
I2C

�
�

A1��
��

����

��� ������� EN ���VSEL0 VSEL1

FAN53555UC04X BP 1.10 1.20 C0 VSEL 5 A 0.603−1.411 V
� 12.826 mV

�����

 DISCONTINUED (Note 3)

FAN53555UC00X BK 1.05 1.20 C0 VSEL 5 A 0.6−1.23 V �
10 mV

���
���

FAN53555UC01X BL 0.90 OFF VSEL 5 A

FAN53555UC03X BN 0.90 N/A PGOOD 5 A

FAN53555UC05X BU 0.90 OFF VSEL 5 A

FAN53555BUC05X (Note 1) BU 0.90 OFF VSEL 5 A

FAN53555UC08X BW 1.02 1.15 VSEL 4 A

FAN53555BUC08X (Note 1) BJ 1.02 1.15 VSEL 4 A

FAN53555BUC09X (Note 1) CP 1.10 1.10 VSEL 3 A 0.603−1.411 V
� 12.826 mV

FAN53555UC09X CP 1.10 1.10 VSEL 3 A

FAN53555UC13X CT 1.15 1.15 VSEL 5 A 0.8−1.43 V �
10 mV

FAN53555BUC13X (Note 1) CT 1.15 1.15 VSEL 5 A

FAN53555UC18X CU 1.02 1.15 VSEL 5 A 0.6−1.23 V �
10 mV

FAN53555BUC18X (Note 1) CU 1.02 1.15 VSEL 5 A

FAN53555BUC79X FU 0.85 N/A PGOOD 5 A �����

FAN53555BUC23X (Note 1) CW 1.15 1.15 VSEL 5 A 0.6−1.3875 V �
12.5 mV

���
���

FAN53555UC24X CR 1.225 1.212 VSEL 4 A 0.603−1.42 V �
12.967 mV

�����

FAN53555BUC24X (Note 1) CR 1.225 1.212 VSEL 4 A

FAN53555UC042X (Note 2) BX 1.10 1.20 C4 VSEL 5 A 0.603−1.411 V
� 12.826 mV

1. FAN53555BUC05X、FAN53555BUC08X、FAN53555BUC09X、FAN53555BUC13X、FAN53555BUC18X、FAN53555BUC23X
�FAN53555BUC24X，	
���
��。

2. ��I2C������，042���04����。
3. DISCONTINUED: These devices are not recommended for new design. Please contact your onsemi representative for information. The

most current information on these devices may be available on www.onsemi.com.
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���
�����

� 2.  !
���"#��5 A�����

�� �	 �� �� ��� ��

L1 330 nH (��	) ���
��，���  3 L 0.33 �H

DCR 13 m�

COUT 2
; 
22 �F, 6.3 V, X5R, 0805

GRM21BR60J226M (Murata)
C2012X5R0J226M (TDK)

C 44 �F

CIN 1
;
10 �F, 10 V, X5R, 0805

LMK212BJ106KG−T (Taiyo Yuden)
C2012X5R1A106M (TDK)

C 10

2
;
10 �F, 6.3 V, X5R, 0805

GRM21BR60J106M (Murata)
C2012X5R0J106M (TDK)

C 20

CIN1 10 nF, 25 V, X7R, 0402 GRM155R71E103K (Murata)
C1005X7R1E103K (TDK)

C 10 nF

� 3. $
�%���
� !�&

'��� ���	 L (nH) DCR (m�)
IMAXDC
(Note 4)

��()

L W H

Vishay IHLP1616ABERR47M01 470 20.0 5.0 4.5 4.1 1.2

Mag. Layers (Note 5) MMD−04ABNR33M−M1−RU 330 12.5 7.5 4.5 4.1 1.2

Mag. Layers MMD−04ABNR47M−M1−RU 470 20.0 5.0 4.5 4.1 1.2

Inter−Technical SM1608−R33M 330 9.6 9.0 4.5 4.1 2.0

Bournes SRP4012−R33M 330 15.0 6.7 4.7 4.2 1.2

Bournes SRP4012−R47M 470 20.0 5.0 4.7 4.2 1.2

TDK VLC5020T−R47M 470 15.0 5.4 5.0 5.0 2.0

4. IMAXDC !"�#$�%40°C&�'()
30%*'+�*,-.。
5. ��'(	�330 nH，/�0123���456789:;。

FAN53555−24、−08�−09*�!����
(+�08，��RMS"4A；+�09，��RMS"24,3 A) $
�./��
()

FAN53555−24、−088−09h��KLi�	c!J

g����j�\]3=�kl^C��	。(�C

�12MmNn�Oopq。�P��,r��8�

�	-��J���sQ�	t�u�vwsR	

-。�Px(�CIN	-�ySMm�TVIN8PGND
�	-(zU�\2��{V|})。

� 4. FAN53555−08�����
� !����

�� �	 �� ��

��

� ��

L1 470&330 nH，2016�<=- ���
��，��� 5

COUT −08, ,24 ��
2 
 22 �F, 6.3 V, X5R, 0603

C1608X5R0J226M (TDK) C 44 �F

−09 ��
1 
 22 �F, 6.3 V, X5R, 0603

22

CIN 1 
;
10 �F, 10 V, X5R, 0402

GRM155R61A106M (Murata) C 10

CIN1 10 nF, 25 V, X5R, 0201 TMK063CG100DT−F (Taiyo Yuden) C 10 nF

http://www.onsemi.cn/
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� 5. FAN53555−08�����
� !�&

'��� ���	 L (nH) DCR (m� ���)
IMAXDC
(Note 6)

��()

L W H

Toko DFE201612R-H−R33N 330 25 3.2 2.0 1.6 1.2

Toko DFE201612C−R47N 470 40 3.2 2.0 1.6 1.2

Cyntek PIFE20161B−R47MS−39 470 30 3.1 2.0 1.6 1.2

SEMCO CIGT201610HMR47SCE 470 30 3.1 2.0 1.6 0.9

6. IMAXDC !"�#$�%40°C&�'()
30%*'+�*,-.。

01

� 2. #/()�01

��23

EN SCL VOUT

VIN SW

VSEL*

GND

C1

A1 A2

C3

B3

A3

C2

D1 D3D2

B2

C4

B4

A4

D4

E1 E3E2 E4

AGNDSDA

A1 = VSEL for 00, 01, 04, 05, 08, 09, 13, 18, 23, 24

A1 = PGOOD for 03 79,

C1

B1

A1

C3

B3

A3 A2

C2

D1D3 D2

B2

C4

B4

A4

D4

E1E3 E2E4

B1

� 3. $4% � 4. 54%

� 6. ��6&  

��	 '7 �	

A1 VSEL
(−03����)

'>�?。@ABC��'DE，VOUTFVSEL0���GH。@ABC��'DE，VOUTFVSEL1��
�GH。

PGOOD
(03)

'IJK。�L�;MNO�&J�PQRS2，T@UVWXABYZ[�'D。

A2 EN �\。@ABC��'DE，���
]^_。
]E01���	Y`��。
ENAB�%E，��00、01、03、05、08、09、13、18�23ab�����	。
ENABC��'DE，04、24�042��"Y01���	H�
c	。�L�Z[=�1.8 V*��d'
>I，T[e�6100 ��f'�。

A3 SCL I2C�QE�

A4 VOUT VOUT*(gAB。hi[COUT。

B1 SDA I2C�Qjk

B2, B3,
C1 – C4

GND i�。��MOSFET�7AB��l。CIN�COUTm�6noXpqrst�AB。

B4 AGND ^u�。01�vw�@AB��x。
��dV/dt�+'+yF7AB*Xp。

http://www.onsemi.cn/
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� 6. ��6& (continued)

��	 �	'7

D1, D2,
E1, E2

VIN 'Iz�'>。hi[z�'I。�6noXphi[CIN。

D3, D4,
E3, E4

SW W
{|。hi['(。

� 7. 8+��96�

:	 �� �/� ��� ��

VIN SW,�VINAB�*'> IC�}~ −0.3 7.0 V

ICW
 −0.3 6.5

EN��n=��	 a��f'��"hi −0.3 2.0 V

�M[e100 �*�f'�PQhi −0.3 VIN (Note 7)

��!�AB�*'> IC�}~ −0.3 VIN (Note 7) V

VOUT VOUT��n=��	 −0.3 3.0 V

VINOV_SLEW VIN > 6.5 V*n=>��，PWMW
 100 V/ms

ESD �'�'���� "#^���JESD22−A114 2000 V

$'��^�JESD22−C101 1500

TJ �# −40 +150 °C

TSTG �%#$ −65 +150 °C

TL AB�i#$，10� +260 °C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(�l��) 
�L'>�Mn=��	 ���*	��，��"\&��。�L�M�'t��	，Yab�����\，"\&������，��
"��。
7. ��7 V�VIN + 0.3 V�*,-	。

� 8.  !;(<�

� *¡(¢� £¤���*¥:¦(¢�。§�� *¦(¢�，�¤���*n)�\¨sjk �*©ª。=>?«¬*4�M

� ¦(¢�，+*\­x��n=��	PQG®。

:	 �� �/� ��� ��� ��

VIN 'I'>�� 2.5 5.5 V

IOUT z�'+ 0 5 A

L '( 0.33 �H

CIN z�'¯ 10 �F

COUT z�'¯ 44 �F

TA ¡(°±#$ −40 +85 °C

TJ ¦(�# −40 +125 °C

� 9. @��

:	 �� �/� ��� ��� ��

θJA �-°±/�²�(Note 8) 38 °C/W

8. ��“m6�³”�0*²l´µ¶。

http://www.onsemi.cn/
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� 10. �A
�  
��·1¸£，g¹n-	�n=	*¢��VIN = 2.5 V[5.5 V，TA = −40°C[+85°C3�	g�¢��TA = 25°C，VIN = 5 V�º
EN = �'D。

:	 �� <� �/� ��� ��� ��

�B

IQ �3'+ ILOAD = 0 60 100 �A

ILOAD = 0, MODE� = 1 (»¼PWM) 43 mA

ISD H/W
]'I'+ EN = GND 0.1 5.0 �A

S/W
]'I'+ EN = VIN, BUCK_ENx = 0 41 75 �A

VUVLO ½>���	 VIN �% 2.35 2.45 V

VUVHYST ½>��¾°¿$ 350 mV

EN, VSEL, SDA, SCL

VIH �'Dz�'> 1.1 V

VIL �'Dz�'> 0.4 V

VLHYST ÀÁz�¾r'> 160 mV

IIN z�9H'+ z�hisGND&VIN 0.01 1.00 �A

PGOOD (03, 79 C�)

IOUTL PGOOD:Z'+ 1 mA

IOUTH PGOOD�U'+ 0.01 1.00 �A

VOUT ��

VREG VOUTÂ+Ã$ IOUT(DC) = 0, »¼ PWM, VOUT = VSEL0

c	

−1.5 1.5 %

08, 24 �� 2.5 V ≤ VIN ≤ 4.5 V，
VOUT�n-	sn=	，
IOUT(DC) = 0[4 A，
Ä2PFM/PWM

−2.0 4.0 %

09 �� 2.5 V ≤ VIN ≤ 4.5 V，
VOUT�n-	sn=	，
IOUT(DC) = 0[3 A，
Ä2PFM/PWM

−2.0 4.0 %

13, 18, 23
��

2.5 V ≤ VIN ≤ 4.5 V，
VOUT�n-	sn=	，
IOUT(DC) = 0[5 A，
Ä2PFM/PWM

−2.0 4.0 %

;�!��
�

2.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V，
VOUT�n-	sn=	，
IOUT(DC) = 0[5 A，
Ä2PFM/PWM

−3.0 5.0 %

LOAD

OUT

I

V

�

� ÅNÆ{ IOUT(DC) = 1 [ 5 A −0.1 %/A

8XÆ{ 2.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V, IOUT(DC) = 1.5 A 0.01 %/V

IN

OUT

V

V

�

�

VTRSP Ç3�m ILOAD �È 0.1 A [ 1.5 A, tr = tf = 100 ns,
VOUT = 1.2 V

±40 mV

�DE)�*F

RDS(on)P PÉ�MOSFET��'� VIN = 5 V 28 m�

RDS(on)N NÉ�MOSFET��'� VIN = 5 V 17 m�

http://www.onsemi.cn/
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� 10. �A
� (continued)
��·1¸£，g¹n-	�n=	*¢��VIN = 2.5 V[5.5 V，TA = −40°C[+85°C3�	g�¢��TA = 25°C，VIN = 5 V�º
EN = �'D。

:	 ���������/�<���

�DE)�*F

ILIMPK P−MOSÊ	�+ 00, 01, 03, 04, 13, 18, 23, 042, 79 �� 6.3 7.4 8.5 A

05 �� 8.5 10.0 11.5 A

08, 24 �� 5.0 5.9 6.8 A

09 �� 4.0 4.75 5.5

TLIMIT ²
] 150 °C

THYST ²
�¾°¿$ 17 °C

VSDWN z�OVP
] �%�	 6.15 V

:��	 5.50 5.85 V

GDH+

fSW ËÌ��� 2.05 2.40 2.75 MHz

DAC

0Í� 6 �

Î0�8�(Note 9) 0.5 LSB

IJ

I2CEN EN =��'D[I2CS2 100 �s

K-/

tSS Æ{��\[Æ{VOUT RLOAD > 5 �, s VOUT = 1.2 V; 
00, 01, 03, 04, 042, 05, 09, 13, 23 � 79
��

300 �S

2.5 V ≤ VIN ≤ 4.5 V; RLOAD = 2 �; s
VOUT = 1.127 V (1.1 V �9>；08 �18
��)

135 175 �S

ROFF VOUT:Z'�，Ï6 EN = 0 & VIN < VUVLO 160 �

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(�l��) 
��·1¸£，“'Ð��” ª���*!0�gÑ¢�:*<Ò�\�j。�L�*�¢�:ÓQ，<Ò�\"\�“'Ð��” ª
�0��\�j*=�。
9. ÔkG®¤�ÕÆ�。

� 11. I2CJLMN  
G®��。

:	 �� <� �/� ��� ��� ��

fSCL SCLE��� �?^_ 100 kHz

Ö×^_ 400

Ø»Ö×^_ 1000

�×^_, CB ≤ 100 pF 3400

�×^_, CB ≤ 400 pF 1700

tBUF STOP�START¢�/�*Ù8Ú!E� �?^_ 4.7 �s

Ö×^_ 1.3

Ø»Ö×^_ 0.5

http://www.onsemi.cn/
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� 11. I2CJLMN (continued)
G®��。

:	 ���������/�<���

tHD;STA START&REPEATED START�ÛE� �?^_ 4 �s

Ö×^_ 600 ns

Ø»Ö×^_ 260 ns

�×^_ 160 ns

tLOW SCL�'DÜÝ �?^_ 4.7 �s

Ö×^_ 1.3 �s

Ø»Ö×^_ 0.5 �s

�×^_, CB ≤ 100 pF 160.0 ns

�×^_, CB ≤ 400 pF 320.0 ns

tHIGH SCL�'DÜÝ �?^_ 4 �s

Ö×^_ 600 ns

Ø»Ö×^_ 260 ns

�×^_, CB ≤ 100 pF 60 ns

�×^_, CB ≤ 400 pF 120 ns

tSU;STA REPEATED START«ÞE� �?^_ 4.7 �s

Ö×^_ 600.0 ns

Ø»Ö×^_ 260.0 ns

�×^_ 160.0 ns

tSU;DAT jk«ÞE� �?^_ 250 ns

Ö×^_ 100

Ø»Ö×^_ 50

�×^_ 10

tHD;DAT jk�ÛE� �?^_ 0 3.45 �s

Ö×^_ 0 900.00 ns

Ø»Ö×^_ 0 450.00 ns

�×^_, CB ≤ 100 pF 0 70.00 ns

�×^_, CB ≤ 400 pF 0 150.00 ns

tRCL SCL�%E� �?^_ 20+0.1CB 1000 ns

Ö×^_ 20+0.1CB 300

Ø»Ö×^_ 20+0.1CB 120

�×^_, CB ≤ 100 pF 10 80

�×^_, CB ≤ 400 pF 20 160

tFCL SCL:�E� �?^_ 20+0.1CB 300 ns

Ö×^_ 20+0.1CB 300

Ø»Ö×^_ 20+0.1CB 120

�×^_, CB ≤ 100 pF 10 40

�×^_, CB ≤ 400 pF 20 80

tRCL1 REPEATED START¢�ß�ºACK
�ß*SCL�%E�

�×^_, CB ≤ 100 pF 10 80 ns

�×^_, CB ≤ 400 pF 20 160

http://www.onsemi.cn/
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� 11. I2CJLMN (continued)
G®��。

:	 ���������/�<���

tRDA SDA�%E� �?^_ 20+0.1CB 1000 ns

Ö×^_ 20+0.1CB 300

Ø»Ö×^_ 20+0.1CB 120

�×^_, CB ≤ 100 pF 10 80

�×^_, CB ≤ 400 pF 20 160

tFDA SDA:�E� �?^_ 20+0.1CB 300 ns

Ö×^_ 20+0.1CB 300

Ø»Ö×^_ 20+0.1CB 120

�×^_, CB ≤ 100 pF 10 80

�×^_, CB ≤ 400 pF 20 160

tSU;STO @à¢�«ÞE� �?^_ 4 �s

Ö×^_ 600 ns

Ø»Ö×^_ 120 ns

�×^_ 160 ns

CB SDA�SCL*¯�ÅN 400 pF

JL%

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌÑÑSTART

ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ

ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔÖÖÖÖ

ÖÖÖÖ
REPEATED

START

ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ

SCL

SDA

tF

tHD;STA

tLOW

tR

tHD;DAT

tHIGH

TSU;DAT

tSU;STA

tHD;STO

tBUF

ÕÕÕSTART ŠŠSTOP

tHD;STA

� 5. $
�:OPQRS、PQRS�TQRS�I2CU;JL

ÚÚ
ÚÚ
ÚÚ
ÚÚ
ÚÚ

ÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ

REPEATED
STARTÜÜ

ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ

SCLH

SDAH

tFDA

tLOW

tRCL1

tHD;DAT

tHIGH

tSU;STO

ÙÙÙ
ÙÙÙ

REPEATED
START

tRDA

tFCL

tSU;DAT

tRCL

ŸŸŸ
ŸŸŸ

STOPŽŽ
ŽŽ

= MCS Current Source Pull−up

= RP Resistor Pull−up

note A

Note A:  First rising edge of SCLH after Repeated Start and after each ACK bit.

tHD;STA

tSU;STA

� 6. $
�%QRS�I2CU;JL

http://www.onsemi.cn/
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��
�
��·1©�，Ä2PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；'X�A�Bká1� 1。

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

0 1000 2000 3000 4000 5000

E
F

F
IC

E
N

C
Y

LOAD CURRENT (mA)

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

0 1000 2000 3000 4000 5000
60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

3.6VIN, 1.2VOUT, L=MMD−04ABNR33M

3.6VIN, 1.2VOUT, L=VLC5020T−R47M

5.0VIN, 1.2VOUT, L=MMD−04ABNR33M

5.0VIN, 1.2VOUT, L=VLC5020T−R47M

5.0VIN, 0.9VOUT, L=MMD−04ABNR33M

5.0VIN, 0.9VOUT, L=VLC5020T−R47M

� 7. VD<"#����=���)W

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

0 1000 2000 3000 4000 5000

E
F

F
IC

E
N

C
Y

LOAD CURRENT (mA)

−40°C
+25°C
+85°C

� 8. VD<"#���XY�)W

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

E
F

F
IC

E
N

C
Y

LOAD CURRENT (mA)

� 9. VD<"#����=���)W，

VOUT = 0.9 V

0 1000 2000 3000 4000 5000
70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%
E

F
F

IC
E

N
C

Y

LOAD CURRENT (mA)
0 1000 2000 3000 4000 5000

� 10. VD<"#���XY�)W，

VIN = 5 V, VOUT = 1.2 V

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN

−40°C
+25°C
+85°C

E
F

F
IC

E
N

C
Y

LOAD CURRENT (mA)

� 11. VD<"#����=���)W，

VOUT = 0.6 V

E
F

F
IC

E
N

C
Y

LOAD CURRENT (mA)

� 12. VD<"#���)W，

VIN = 3.6 V � 5 V, VOUT = 1.2 V � 0.9 V

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN
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��
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��·1©�，Ä2PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；'X�A�Bká1� 1。

0

5

10

15

20

25

0 1000 2000 3000 4000 5000
0

4

8

12

16

20

0 1000 2000 3000 4000 5000

200

400

600

800

1,000

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
200

400

600

800

1,000

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

0

5

10

15

20

25

0 1000 2000 3000 4000 5000
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0 1000 2000 3000 4000 5000

V
O

U
T

 S
H

IF
T

 (
m

V
)

LOAD CURRENT (mA)

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN

� 13. ����<"#����=���)W，

VOUT = 1.2 V
� 14. ����<"#����=���)W，

VOUT = 0.9 V

LOAD CURRENT (mA)

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN

PFM Exit
PFM Enter

LA
O

D
 C

U
R

R
E

N
T

 (
m

A
)

INPUT VOLTAGE (V)

� 15. PFM=;/�;�Z<�=���)W，

VOUT = 1.2 V

PFM Exit
PFM Enter

LO
A

D
 C

U
R

R
E

N
T

 (
m

A
)

INPUT VOLTAGE (V)

� 16. PFM=;/�;�Z<�=���)W，

VOUT = 0.9 V

3.6VIN, 1.2VOUT, Auto

3.6VIN, 1.2VOUT, PWM

5.0VIN, 1.2VOUT, Auto

5.0VIN, 1.2VOUT, PWM

5.0VIN, 0.9VOUT, Auto

O
U

T
P

U
T

 R
IP

P
LE

 (
m

V
pp

)

LOAD CURRENT (mA)
� 17. ��[\<"#���)W，VIN = 5 V �

3.6 V，VOUT = 1.2 V � 0.9 V，]/�FPWM

3.6VIN, 1.2VOUT, Auto

3.6VIN, 0.9VOUT, Auto

5.0VIN, 1.2VOUT, Auto

5.0VIN, 0.9VOUT, Auto

� 18. GD<"#���)W，VIN = 5 V �
3.6 V，VOUT = 1.2 V � 0.9 V，]/FPWM

S
W

IT
C

H
IN

G
 F

R
E

Q
U

E
N

C
Y

 (
kH

z)

LOAD CURRENT (mA)
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��
� (â)

��·1©�，Ä2PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；'X�A�Bká1� 1。

20

30

40

50

60

70

80

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
0

10

20

30

40

50

60

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

20

30

40

50

60

70

10 100 1,000 10,000 100k

INPUT SUPPLY VOLTAGE (V)

IN
P

U
T

 S
U

P
P

LY
 C

U
R

R
E

N
T

 (
�
A

)

� 19. ^_��<�=���XY�)W，]/PWM

INPUT VOLTAGE (V)

IN
P

U
T

 C
U

R
R

E
N

T
 (

m
A

)

−40°C
+25°C
+85°C

−40°C
+25°C
+85°C

� 20. ^_��<�=���XY�)W，FPWM

0

10

20

30

40

50

60

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

EN_BUCK=0, −40C

EN_BUCK=0, +25C

EN_BUCK=0, +85C

EN=0, +25C

IN
P

U
T

 C
U

R
R

E
N

T
 (
�
A

)

INPUT VOLTAGE (V)

3.6VIN, 1.2VOUT, 2A Load

3.6VIN, 0.9VOUT, 2A Load

5.0VIN, 0.9VOUT, 18mA Load, PFM

P
S

S
R

 (
dB

)

FREQUENCY (Hz)

� 21. )`��<�=���XY�)W � 22. PSRR vs. GD

� 23. abc_，3−4 VIN，1.2 VOUT，10 �s
de，50 � "#

� 24. abc_，3−4 VIN，1.2 VOUT，10 �s de，
1 A "#
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��
� (â)

��·1©�，Ä2PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；'X�A�Bká1� 1。

� 25. "#c_，5 VIN，0.9 VOUT，0.3−3 A，
100 ns de

� 26. "#c_，3.6 VIN，1.2 VOUT，0.3−3 A，
100 ns de

� 27. "#c_，3.6 VIN，1.2 VOUT，0.3−3 A， 

100 ns de，COUT = 4x22 �F
� 28. "#c_，3.6 VIN，1.2 VOUT，1.5−6 A， 

100 ns de，COUT = 4x22 �F

� 29. �=f�*F

http://www.onsemi.cn/
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��
� (â)

��·1©�，Ä2PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；'X�A�Bká1� 1。

� 30. -//)`，g#，VOUT = 0.9 V � 31. -//)`，180 m� "#，VOUT = 0.9 V

� 32. f#*F�h? � 33. -/ij@"#�klm，VOUT = 0.9 V

;(no

FAN53555�����������，	�2.5 V
�5.5 V���	�	
��	
���	�。

FAN53555�����������	���，���

���
80% ��5 A	�。05�#	
$!��

6.5 A��%	�。�����~���
2.4�MHz�
&���6�，	*+�W����	,���

330�nH，�*��	-���22��F。����%PFM
<�，�%� 	�!��。

FAN53555 X�!I2C R-��，�Y	�Z��

3.4 Mbps���=�。��"��	�
：

• �10 mV ���	���D;[�
�，
12.826 mV �\(�#04、09 8042)，12.5 mV
�\(�#23)，�12.967 mV �\(�#24)；

• �<���[�
�，
���3�PFM；

• H9	�<F�?�；�^
• ��/3����。

H+RS

FAN53555��_`�Maj、'(��PWM�9
�，�Z�=��!;/C，� �,��)���

��!J(�����。���j�_b
��	-

ESR，	��cd��	-。�e(f)��m��

g����h��	�8��	��i6�，#S�

��j	�,>���	�8��	�;QS�!�

�����(。

k�"%�01，FAN53555�I:	�(DCM)
��%PFM<��)�，�vwPFMl�m�，	$

i,����n�。�PWM8PFM<�%"��<F

�m��o�，$!�DCM8CCM<�%"��_

�<F。

�
�VSEL�u���MODE&�	_��
�，
	
3�PFM。
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���K-/

EN�p^
�	_ ；IC^
�Iq;，��S�

	R�!�rq;，Y'���0�	��(v�。

�()q;�，I2C�����s�。�
t04
8042�#%+����#，�EN�p^
�	_

 ，���u��u*v�u。�
04、248042�
#，�EN�p^
�	_ ，�u�[w�xy�。

�
���#，���	�&(POR)7"*�u�[
w�xy�。

��CONTROL�u���OUTPUT_DISCHARGE
&��(z{�	_)，Y'EN�p^
�	_�

BUCK_Enx&^
�	_，���*�VOUT9�G
GND，
���	-���	。

�BUCK_Enx&^
�	_ ��EN	� ���

�¡��>TD¢j。�>TD
��，�9��S

�z|��}£，
O>~¤¥¦r���§¨	

�，��©��	�
%。>TD7"3©���

�，�YIC	�¡�	-j���)	。

����,>���	-�，���	���T

D。�
�J�[������TD�O>COUT
	-��：

COUTMAX � �ILIMPK � ILOAD
� �

320�

VOUT

(eq. 1)

v�，COUTMAX�μFP*，YILOAD�>TD
��

���	�，�AP*。

�����^
v16*9:~�ª7�~�q;，
����*�I，��1700 ms«[�¬�>TD%­

��3;。(��>TD
��~9O>��	��

®��，
�©
V。

�
 BUCK_EN &，�EN ^
�	_ ，IC
	�Z����>���。�00、04、08、09、23、
248042�#�，BUCK_EN08BUCK_EN1¯°¡�
��	_。��VSEL�p�q;�+，(��#u

	��	�&(POR)«TD。

�01805�#�，BUCK_EN08BUCK_EN1°¡�
�10。��(��#，��IC��
I2C�"���^

C��	，POR%«，VSELyS��	_，03�#*
VSEL ����9�z{S�'(��	_。

� 12. p��K���

�� �

��EN VSEL BUCK_EN0 BUCK_EN1

0 X X X 


1 0 0 X 


1 0 1 X ��

1 1 X 0 


1 1 X 1 ��

VSEL���I2C������

��	��VSEL08VSEL1�u���NSELxH9
&Jw。�#00、01、03、05、08818���	�	
�����：

VOUT � 0.60 V � NSELx � 10 mV (eq. 2)

,�，��NSEL�= 011111 (31±�9)，�VOUT�=
0.60 + 0.310 = 0.91 V。

�
04、042809�#，��	�	�����：

VOUT � 0.603 � NSELx � 12.826 mV (eq. 3)

�
13�#，��	�	�����：

VOUT � 0.80 � NSELx � 10 mV (eq. 4)

�
23�#，��	�	�����：

VOUT � 0.60 V � NSELx � 12.5 mV (eq. 5)

�
24�#，��	�	�����：

VOUT � 0.603 V � NSELx � 12.967 mV (eq. 6)

��	��	
�
*VSEL�pEF��	_��

	_��H9。VSEL�	_�C
VSEL0，YVSEL
�	_�C
VSEL1。Px9�	�&(POR)«，
VSEL08VSEL1*v[w�vxy	�，��*。

qr�sDt+

��	�<FG�	� ，	��CONTROL�u
���SLEW&�IC��
�²��³*	���?

�%�。

� 13. qr�sD

Au+ Bu+ �sD

0 000 64.00 mV / �s

1 001 32.00 mV / �s

2 010 16.00 mV / �s

3 011 8.00 mV / �s

4 100 4.00 mV / �s

5 101 2.00 mV / �s

6 110 1.00 mV / �s

7 111 0.50 mV / �s

��	�<FG�	�.�����*VOUT�	�

�JwM。�´�¡�	�G�	��<F，IC*0

©<F，��VOUT�G�JwM。

�
04、042、09、23824�#，v�D;	���

(DVS)�@�M10 mV；���?�mC��P6�
*，µ¶DVS�@10 mV�������。,�，�


Bin = 011，�#13��?��8.00 mV/�s x 12.5 mV/
10 mV = 10.00 mV/�s.
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v�w6

EN�	_ ，U�?(1����)�，��	


	���G�
·m)��¸_。	
���TD�

�I7"�2�Z�)�。

�=f�*F(OVP)
�VIN�
VSDWN (�6.2 V) ，IC*0©<F，


�W	R2¹�
6.5 V�S�º»�¼½。S�¾�

�	�©	R¿ÀÁº»Y�I。

�Bxy(03C�)
PGOOD�p�Â"�R��，P*�vq;��	

_ ，�����。��Ã���，PGOOD*Ä��

	_：

• ���3�(EN�p^
�	_、vI2C3�、Å�

� 、UVLO、OVP、
Æ)；
• ���·���>TD。

�I2C��VOUT<F7"，PGOOD �!��	_。

��t+

��	R��>����R��g	,��	��

>，���G�����O>	���。�G��

«，�����r，
�2¿	�
>��¼½。~

��k�16*9:~�¢j，*�g����I�0

©>�1700 �s，Ç«¬�[T。

@)`

�
��
>�jÈÆ¤
���ÉÊÆ¤��

 ，����	R*3�，��ÉÊÆ¤)Ë��«

p	T�。lÆ=TDV�r�Æ¤�m�150°C，
Ìj�17°C。

z4�{|�(Reg05)
����u�	x*IC���q;。��IC��'

·�����，�v��(1000 0000)。

I2CU;

FAN53555�3���R-&Í、�=、�Î�=8

�=<�I2C−Bus®4K。FAN53555�SCLaR���

�，SDAaR�ÏÐ�Â���；�  ，wÑ��

ÄÒa。�s��Ó
��8��ACK"Ô ，SDA
aÑ�Ä�。4��ÓuI&，MSB (&7)56。

I2C�
�

�±Õ�9����，�d¥Ö�(�0�LS&。�


t-42%+����#，±Õ�9�d¥Ö�C0，
Y-42�±Õ�9�d¥Ö�C4。

� 14. I2C�
�

C}

ACu

+

�

7 6 5 4 3 2 1 0

00 [ 24,
79 C0 1 1 0 0 0 0 0 WR/

42 C4 1 1 0 0 0 1 0 WR/

vw�d¥Ö	
Ë�。��-���×Ø7P。

~aJL

�\34�*，�Ó�SCL�� ����。�Ó�

SCL��Ù�ÚÓ ���。:#¥，�SCL��Ù
���Ù«，�Ó�=EF，���� "，���

��*SCL��ÙG²­Ûb�Ó。

SCL tSU

tH

SDA

Data change allowed

� 34. ��D�JL

ÜÝÒa^CÒ��SDA8SCL��	_ �¡8
0©。�Ý��#¡
�*START��，���(8

�SCL�	_ SDA�1G0EF，�\35�*。

SCL

tHD;STA
SDA

Slave Address
MS Bit

� 35. �E�

�Ý��#¡
�*STOP��，���(8�SCL
�	_ SDA�0G1EF，�\36�*。

SCL

SDA

Slave Releases Master Drives

ACK(0) or
NACK(1)

tHD;STO

� 36. F��

�s�FAN53555
��，����u�¥Ö%«Þ

ßÝ���¥Ö%­，9FD���*REPEATED
START"Ô。REPEATED START"ÔxSCL�� 
SCD�1G0�EF，�\�*\37。

SCL

SDA
ACK(0) or
NACK(1)

Slave Releases

SLADDR
MS Bit

tHD;STAtSU;STA

� 37. F��
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%Q(HS)RS
t!HS<��Òa=¤�3.4 MHz
+，�=

(HS)、�=(LS)8�=(FS)<��à�¯á4m�。

�Òa9dµ¶TD01��HS 9d7�00001XXX
 ，��HS<�。9d7���=��Î�=<��

��(�
1 MHz �)；�d��â��:�C�。

9d$i[�TD01(\35)，�gÒa����

�dEF�HS<�。Ç«，9d���HS<� �
=�8 ã��I2C �Óä(����)。
Òa*�!^
HS<��q;，��9d��0©

&(\36)。�^
HS<� ，�Óä�v[�TD0

1ËL(\37)。

��G�H�

�\å�!�Ó�s� ã。ÒaH9=�Óä�

¡.�Ë，(8�Master Drives Bus8Slave Drives
Bus。��¥Ö8�Ó¯�MSB56。

� 15. ��I2C�6&%38%39

:	 6&

R REPEATED START，��á37

P STOP，��á36

S START，��á35

A ACK. �"2SDA = 0，�¤cã�*jk	。

A NACK. �"2äå1，*¤cã�*jk	。

R Repeated START，��á37

P STOP，��á36

S Slave Address A Reg Addr A A P0

7 bits 8 bits 8 bits

Data

0 0 0

� 38. G�(

S Slave Address A Reg Addr A0

7 bits 8 bits

R Slave Address

7 bits

1 A Data A

8 bits0 0 0 1

P

� 39. ��(
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{|�no

� 16. {|���  

ACu

+
� '7 ��


�?�(POR)���

C} VOUT Bu+ ACu+

00 VSEL0 �VSELAB=0Eæ¼VOUTGH 00 1.050 10101101 AD

08, 18 1.020 10101010 AA

01, 03, 05 0.900 10011110 9E

04 1.100 10100111 A7

24 1.225 10110000 B0

13 1.150 10100011 A3

23 1.150 10101100 AC

09 1.100 10100111 A7

79 0.85 10011001 99

01 VSEL1 �VSELAB=1Eæ¼VOUTGH 00 1.200 11111100 FC

01, 05 1.000 01101000 68

04 1.200 11101111 EF

24 1.212 10101111 AF

08, 18 1.150 10110111 B7

13 1.150 10100011 A3

23 1.150 10101100 AC

09 1.100 11100111 E7

02 CONTROL ¤�VOUTz��'!ç�\�ºJè}~*>�
�

00, 01, 03, 04,
05, 24

10000000 80

08, 09, 18 00000000 00

13, 23 10110000 B0

03 ID1 éê���¤�Cmë�ì
í� 00, 13, 23, 24 10000000 80

01 10000001 81

79 10000010 82

03 10000011 83

04 10000100 84

05 10000101 85

08, 18 10001000 88

09 10001100 8C

04 ID2 éê���¤�î
ïð 01 0000XXXX 0X

05 MONITOR §ñ��ò3 01 X0000000 X0
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� 17. �6&  
: �D����01�*¡(。ó# ñ�'
c	。

� '7 �� �	

VSEL0 R/W {|�
�: 00

7 BUCK_EN0 1 R��>�\。ENABC��'DE，Æ{�C�
�ò3。
ENABC��'DE，BUCK_EN�EF。

6 MODE0 0 ôN¢�:GõÄ2PFM^_。

1 »¼PWM^_。

5:0 NSEL0 00 ��
101101

YVOUT	GH�0.6[1.23 V (10 mVö÷) (�_(2))。

08, 18 ��
101010

01, 03, 05 ��
011110

79 �� 011001

04 ��
100111

YVOUT	GH�0.603[1.411 V (12.826 mVö÷) (�_(3))。

09 ��
100111

13 ��
100011

YVOUT	GH�0.8[1.43 V (10 mVö÷) (�_(4))。

23 ��
101100

YVOUT	GH�0.6[1.3875 V (12.5 mVö÷) (�_(5))。

24 ��
110000

YVOUT	GH�0.603[1.42 V (12.967 mVö÷) (�_(6))。

VSEL1 R/W {|�
�: 01

7 BUCK_EN1 00, 04, 08, 09,13,
18, 23, 24 ��

1

R��>�\。ENABC��'DE，Æ{�C�
�ò3。
ENABC��'DE，BUCK_EN�EF。

01, 05 ��
0

6 MODE1 08, 13, 18, 23, 24
��

0

ôN¢�:GõÄ2PFM^_。

00, 01, 04, 05, 09
��

1

»¼PWM^_。
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� 17. �6& (continued)
: �D����01�*¡(。ó# ñ�'
c	。

� �	��'7

VSEL1 R/W {|�
�: 01

5:0 NSEL1 00 ��
111100

YVOUT	GH�0.6[1.23 V (10 mVö÷) (�_(2))。

01, 05 ��
101000

08, 18 ��
110111

04 ��
101111

YVOUT	GH�0.603[1.411 V (12.826 mVö÷) (�_(3))。

09 ��
100111

13 ��
100011

YVOUT	GH�0.8[1.43 V (10 mVö÷) (�_(4))。

23 ��
010100

YVOUT	GH�0.6[1.3875 V (12.5 mVö÷) (�_(5))。

24 ��
101111

YVOUT	GH�0.603[1.42 V (12.967 mVö÷) (�_(6))。

CONTROL R/W {|�
�: 02

7 OUTPUT_DISCHARGE 08, 09, 18, 79 ��
0

Æ{�Ï6E，VOUTab�'。

00, 01, 03, 04,
05,13, 23, 24 ��

1

Æ{�Ï6E，VOUT�MH�:Z�'。

6:4 SLEW 000 –111 GHJ>}~*>��(��) 13。

011 13、23 ��*
c	

3 �ø 0 ùúêr 0

2 04, 09, 24, 79 ��

��

0 GH�1"Y01���	H�
c	。

;�!���

�ø

0 ùúêr 0

1:0 �ø 00 ùúêr 00

ID1 R {|�
�: 03

7:5 VENDOR 100  ñ=>?�ICCmë

4 �ø 0 ùúêr0
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� 17. �6& (continued)
: �D����01�*¡(。ó# ñ�'
c	。

� �	��'7

ID1 R {|�
�: 03

3:0 DIE_ID 0000 IC í� = 00 �� (FAN53555UC00X / FAN53555BUC24X)

0001 IC í� = 01 �� (FAN53555UC01X)

0010 IC í� = 79 �� (FAN53555BUC79X)

0011 IC í� = 03 �� (FAN53555UC03X)

0100 IC í� = 04 �� (FAN53555UC04X)

0100 IC í� = 042 �� (FAN53555UC042X)

0101 IC í� = 05 �� (FAN53555UC05X/FAN53555BUC05X)

1000 IC í� = 08, 18 �� (FAN53555UC08X/FAN53555BUC08X, 
FAN53555UC18X/FAN53555BUC18X)

1100 IC í� = 09 �� (FAN53555UC09X/FAN53555BUC09X)

0000 IC í� = 13 �� (FAN53555UC13X/FAN53555BUC13X)

0000 IC í� = 23 �� (FAN53555BUC23X)

ID2 R {|�
�: 04

7:4 �ø 0000 ùúêr 0000

3:0 DIE_REV 00 ��
0011

IC ûüJýþ

01 ��
0011

03 ��
0011

04 ��
1111

24−��
0100

042 ��
1111

05 ��
0011

08, 18 ��
0001

BUC08, BUC18
��

1111

09 ��
1111

13 ��
1111

23 ��
1100

79 �� 1000

MONITOR R {|�
�: 05

7 PGOOD 0 1:�>�\�RS2��

6:0 ��6 000 0000 ùúêr 000 0000
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�
��

C��&

�æ���	,�yS����1�	,8C��

1��\^C�P。	,��_¯~�、��	�n

�8���./。

����n�	�(�I)�：

�I �
VOUT

VIN

� �VIN � VOUT

L � fsw
� (eq. 7)

O>_¯��	�IMAX(LOAD)�o
»�~�

ILIM(PK)8n�	�：

IMAX(LOAD) � ILIM(PK) �
�I

2
(eq. 8)

5��FAN53555
L = 330 nH��)�，#�	,

��1.0 �H (&��) 	�!�(。	,C�!v»

�ILIM(PK)�80%。k���!，����IC����
�	�。

	,DCR8	,�����$i./。��`(ç

è�	,��m�¢rDCR；#�
�I�>，'	�

����>，�
kl¼08X£�C¼0�*�

>。

IRMS � IOUT(DC)
2 �

�I2

12
	 (eq. 9)

�>�RMS	�*��¼0，�
IC MOSFET�
RDS(ON)8	,ESRá�。

�>	,�	��RMS	�，#�./!;/C。

�
�(çè�	,，��	,�m��v¤8	�

��。

� 18. �&�+�������K

(��330 NH !�)

IMAX(LOAD) �VOUT (Eq.(11)) c_K�

Ø= 
- ��

96�&��

~�	R;¥�O½01�¦�§»�	��


L1。k��	éê�	�，	,�	
�!�	�，

���Å�ë4q;。

�
�"�~�C�，	��L1�,r (	�。

���i�R，FAN53555	�<Ç	
�W(�	

,，#����0�	��
�	,��� (� 

	����©	,�iÅ�。

�����VOUT[\

P1Û��0805	-；#���"��，�	��

0603	-。�
	�./，0603	-�S�	R	-
�0805[B2�，(	
��!;/C8��n�。

��COUTì(�./jR�(j，'������

	�n����!;/C。��	�n��VOUT	�

��¨©í�：

�VOUT � �IL
fSW � COUT � ESR 2

2 � D � (1 � D)
�

1

8 � fSW � COUT

�
(eq. 10)

v�，COUT�����	-。

	-COUT���	�,� ¦r，�g�VOUT
,�。$�(10)=�9:	�<�(CCM))���，

()01����^
PWM<� �Z。

�
,>�COUT�，������01�	���

TD。�����	,�>
1.0 �H，��îC��

30 �F�COUT，
���(j。

O��VOUT�Z�IC^
PWM<� ，¿â�
2.4 MHz�6�。�PFM<��，fSW¦r，�g

�VOUT�>。

ESL�K

��	-Hª�$�3�	,(ESL)C�!�¸_，


O>~¤¥¦r¿&¤�COUT �ESL8��	,
(LOUT)Y$i���n��p��Ë。¿ESL$i�
p��Ë	���>©�：

�VOUT(SQ) � VIN �
ESLCOUT

L1
(eq. 11)

O>~¤¥¦rân��ïp����ð*��	

-，
�G�7�COUT �。,�，k2«í

COUT = 20 �F，�*22 �F�0805�$i�p]�n�

	�G?*10 �F�0805�?@。

k2O>~¤¥¦rESL，�¬�����Or¬

���	-。0805s�ESL�1206s�。�����n

��­2|®¿¯，����Cñ*i$����

ESL�0508�0612	-。*vwr	-��	-w


��°T�	
¦î���n�A�。

�=��

cd��	-�C�	�±TVIN�p8GND
�w，*�i	,�GO�。���²�IC�	�a
R,¬，�C�CIN8	
�p%"23�*"bulk"
	-(	O	-�²	-)，�Y��	,8	-�p

8CIN%"�ò³。

�
��C��C，��CIN	-��h´VIN��

>Y¦r。(����j�ó�ôõ./。

@��L�

�
PCBµ¶��L@ötIC�V\。l�jÈV

·(θJA)÷>�¤��PCB|}(>r、µ¶[\8¸a

�¤)��)��，Y'Æ¤#¿
l�jÈ(ΔT)。
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�
FAN53555UC，�&©�ø�¹B�vùúº

û`(2-»Ø[�+úµ¶81»Ø[�Sú) ，
θJA�38°C/W。*µ¶ü¤¦ý��íθJA�>G

48°C/W。

��Z¬7	±6�，IC�lÆ(TJ)C�!�

125°C
�。

k2¨©`(C��O>��Æ¤(<125°C)：
1. ����\²�(�1VIN、VOUT8����

���。

2. ����¨©Ò�0：

PT � VOUT � ILOAD � �1
�
� 1� (eq. 12)

v�，���\7G\12���。

3. ����>¨	,¶¼：

PL � ILOAD
2 � DCRL (eq. 13)

4.�
�Ò¼0�¦ö	,¼0(�¼3)²�(IC
¼0：

PIC � PT � PL (eq. 14)

5.�(����Æ¤：

�T � PIC � �szie7JA (eq. 15)

8

TIC � TA � �T (eq. 16)

�þ�，IC��MOSFET�RDS(ON)hÆ¤�aj�

�，=���1.21%/°C。(��g��(�)h½ZÆ¤
��Y��。

 !01

� 40. �1 ��M

http://www.onsemi.cn/


FAN53555

www.onsemi.cn
24

� 41. �2 ��M

� 42. �3 ��M
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1. FB trace connects to “+” side of COUT cap.

2. Max trace resistance between FAN53555 and CPU should not exceed 30m Ω

3. Do not place COUT near FAN53555, place cap near load

Length should be less than 0.5 inches

Width (mils) Length (mils) Copper (Oz) Resistance (m�)

25 500 2 4.2

25 500 1.5 4.9

25 500 1 5.8

25 500 0.5 7.6

Table provides resistance values
for given Copper Oz .

� 43. ��&�N�%

� 44. ��&��M，��

� 19. �QMN()

�Q D E X Y ��01

FAN53555UC00 to FAN53555UC08X, FAN53555BUC05X,
FAN53555UC042X

2.000 ±0.03 1.600 ±0.03 0.200 0.200 �# 1

FAN53555BUC08X, FAN53555BUC09X, FAN53555UC09X,
FAN53555UC13X, FAN53555BUC13X, FAN53555UC18X,
FAN53555BUC18X, FAN53555BUC23X, FAN53555UC24X,
FAN53555BUC24X, FAN53555BUC79X

2.015 ±0.03 1.615 ±0.03 0.2075 0.2075 �# 2
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